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1. Общие требования к выполнению контрольной работы
Каждый вариант содержит теоретические вопросы. 
Контрольная работа должна быть оформлена в текстовом редакторе,  напечатана на бумаге формата А4 и представлена для защиты.

Номер варианта контрольной работы выбирается студентом, исходя из номера в списке группы. 

2. Вопросы к заданию
1. Дать определения полупроводникам, диэлектрикам  и проводникам
2. Что такое собственные полупроводники

3. Чем отличается процесс генерации носителей тока от их рекомбинации

4. При каких условиях возникают дрейфовый и диффузионный токи

5. Что такое легирование полупроводников и для чего его применяют

6. Диапазоны энергий и распределение носителей заряда в них

7. Как получают электронно-дырочный переход(ЭДП)
8. Опишите технологии создания электронно-дырочного перехода

9. Прямое и обратное включение ЭДП

10. Емкость и частотные свойства ЭДП

11. Опишите типы «пробоев» ЭДП

12. Как на ВАХ ЭДП отражены различные виды пробоев

13. Что такое эффект Ганна и где он используется
14. Что такое эффект поля и его применение
15. Принцип действия эффекта Суля

16. Что такое эффекты Зеебека и Пельтье и их применение 

17. Туннельный эффект в полупроводниках

18. Эффект Холла и его применение в радиоэлектронике

19. Что такое потенциальный барьер в ЭДП

20. Общие сведения о полупроводниковых диодах, конструкции диодов
21. Основные параметры п/п диодов

22. Выпрямительные диоды и их включение в выпрямителях. Схема однополупериодного выпрямителя, временные диаграммы

23. Принцип работы 2-х полупериодного мостового выпрямителя

24. Принцип действия варикапа, его вольт-амперная характеристика

25. Принцип работы стабилитрона и его ВАХ

26. Принцип работы фотодиод, виды включения и ВАХ

27. Принцип испускания квантов света светодиодом при его прямом включении

28. Общие сведения о биполярных транзисторах(БТ). Типы проводимости БТ, УГО БТ.

29. Принцип действия БТ, название и назначение выводов, параметры БТ
30. Токи в БТ, зависимости  между токами БТ, понятие о h-параметрах

31. Схема включения БТ с ОЭ, принцип её работы

32. Схема включения БТ с ОК  и её принцип работы

33.  Схема включения БТ с ОБ и её принцип работы

34. Статические характеристики БТ, входные и выходные ВАХ
35. Как найти h-параметры по статическим характеристикам

36. Общие сведения о полевых транзисторах(ПТ), название выводов,УГО

37. Конструкция  и принцип действия ПТ с управляющим переходом,УГО

38. Конструкция  и принцип действия ПТ с изолированным затвором,УГО

39. УГО и принцип действия ПТ со встроенным каналом

40. УГО и принцип действия ПТ с индуцированным каналом

41. Понятие о динамическом режиме работы транзистора, динамическая характеристика

42. Понятие о нагрузочной прямой и рабочей точке

43. Ключевой режим работы транзистора

44. Общие сведения о IGBT транзисторах, УГО
45. Конструкция и принцип действия IGBT транзисторах

46. Принцип действия динистора, УГО, ВАХ

47. Принцип действия тиристора, УГО, ВАХ

48. Принцип действия симистора, УГО, ВАХ

49. Классификация интегральных микросхем

50. Пленочные, гибридные  и интегральные микросхемы. Отличия друг от друга технологий производства

51. Логические функции для вычислительной техники: инверсия , дизъюнкция, конъюнкция. УГО логических элементов и их таблицы истинности
52. Стрелка Пирса и штрих Шефера: УГО и таблицы истинности

53. Основные характеристики и параметры цифровых ИМС

54. Типы логики: ТТЛ,ТТЛШ, И2Л и др

55. Оптоэлектронные пары, УГО и параметры

56. Дешифраторы. УГО дешифратора 2-4 и его таблица истинности

57. Шифраторы, назначение, УГО шифратора 8-3 и его таблица истинности

58. Принцип работы мультиплексора и демультиплексора. УГО
59. Триггеры и их классификация , УГО

60. RS-триггер, принцип работы , УГО,таблица истинности

61. Т-триггер, принцип работы , УГО,таблица истинности

62. JK-триггер, принцип работы , УГО,таблица истинности

3.Варианты заданий.

	Вариант
	Номера вопросов

	1
	1
	16
	31
	45
	51

	2
	2
	17
	32
	46
	52

	3
	3
	18
	33
	47
	53

	4
	4
	19
	33
	48
	54

	5
	5
	20
	34
	49
	55

	6
	6
	21
	35
	50
	56

	7
	7
	22
	36
	16
	57

	8
	8
	23
	37
	17
	58

	9
	9
	24
	38
	13
	59

	10
	10
	25
	39
	14
	60

	11
	11
	26
	40
	15
	61

	12
	12
	27
	41
	23
	62

	13
	13
	28
	42
	22
	51

	14
	14
	29
	43
	21
	52

	15
	15
	30
	44
	20
	53


4.Рекомендуемая литература
1. Акимова, Е. В. Вычислительная техника / Е. В. Акимова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 68 с. — ISBN 978-5-507-46338-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306785 (дата обращения: 26.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Москатов, Е. А., Электронная техника : учебное пособие / Е. А. Москатов. — Москва : КноРус, 2023. — 199 с. — ISBN 978-5-406-11357-8. — URL: https://book.ru/book/948718 (дата обращения: 26.03.2024). — Текст : электронный.
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